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DISPOSITIF DE COMMUTATION AVEC DIVISEUR RESISTIF.

@ Des modes de réalisation proposent un dispositif de
commutation comprenant

un ou plusieurs transistors a effet de champ (FET) (104).
Dans des modes de réalisation, un diviseur résistif (132)
comprenant une premiére résistance (136) et une seconde
résistance (140) peut étre couplé au FET a une position
électriquement entre une borne de grille (120) du FET et
une borne de corps (124) du FET.
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